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¿ nombre de la  Compsgnie des Freins et Sign«ux 

VSSTIÍTG-IÍQU33, entidad de nacionalidad francesa, esta­

b lecida en 23, Rué d’ Ath^nes, p «r is , PuALCIA, por 
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Este invento se re fie re  a la  fabricación de 

rectificadores  de corriente e lé c tr ica  alterna, de la  

cltíse que comprende un cuerpo o capa rectificadores  

compuestos de selenio o que lo  contienen, y tiene por
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objeto ofrecer mejoras en la  fabricación de r e c t i f ic a ­

dores de este carácter.

Segiin se construye ordinariamente, e l e le ­

mento rec tificad or comprende una placa de base metá­

l ic a  o electrodo en cuya superficie se forma de cual­

quier modo adecuado una capa relativamente delgada 

que comprende o contiene selen io en estado c r is t a l i ­

no, o e l llamado metálico, en e l cual es r e la t iv a ­

mente buen conductor de la  e lectric idad , -disponián- 

dose un. contra-electrodo en íntimo contacto con la  

superfic ie de la  capa, constituido, por ejemplo, por 

una pe lícu la  metálica formada por cualquier procedi­

miento adecuado, como pu lver izaOión o e lec tro -sed i­

mentación.

Un este como en otros rec tificadores  de con­

tacto de superfic ie seca, es deseable que la re s is ­

tencia ofrecida al paso de la corriente, entre la  

place de base o electrodo y e l contra-electrodo, sea 

lo  más baja posible en una dirección, llamada d irec­

ción hacia delante, y lo  mas alta posible en la  otra, 

o dirección tu:ciu atrás.

Uon respecto al peso de la corriente en la  

d irección hacia atrás, e l elemento rec tifica d o r  t i e ­

ne un vo lta je  aplicado c r it ic o , por encima del cual 

la  corriente hacia atrás tiende a aumentar rápidamen­

te  en serv ic io  desde su va lor p rim itivo, hasta que 

e l rec tificad or lle g a  a ser in iit i l ,  y evidentemente 

es deseable que este vo lta je  c r ít ic o  sea. lo  mas a l-

-  '¿  -
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to posib le. 3n rectficadores de este carácter, como 

.los fabricados hasta ahora, 1 *s características de 

resistencia  del elemento rec tificad o r en dirección 

hacia delante y hacia atrás están -mías determinadas 

por e l proceso de fabricación y composición de la  ca­

pa rec tificadora , y la  caracterís tica  en cada d irec­

ción solo puede variarse dentro le estrechos lím ites 

sin a lterar la  caracterís tica  en la  otra dirección.

Sin embargo, segtin e l presente invento, la  

ca ra te fís t ica  de resistencia del elemento r e c t i f i ­

cador enedirección hacia atrás y e l vo lta je  c r ít ic o  

aplicado arriba mencionado aumenta notablemente sin 

una importante alteración correspondiente de la ca­

ra c te r ís t ica  en dirección hacia adelante, s i  se so­

mete e l elemento, durante un periodo de su fabrica­

ción, a un tratamiento adicional, que consiste en 

lumergirlo en un líqu ido o baño o medio gaseoso de 

ta l naturaleza que efectúe una reacción alcalina con 

sustancia de la  capa rec tificadora .

Se cree que e l bario c Ica lino  reacciona con 

e l Óxido de selenio u otras sustancias contenidas en 

e l  mismo o añadidas a ó l, para hacer dichas sustan­

cias inactivas, y por esta acción aumentan la res is ­

tencia en dirección hacia atrás y el vo lta je  c r í t i ­

co arriba mencionado, sin aumentar apreciablemente 

la  res istencia  en dirección hacia adelante*

Así e l invento permite añadir al selenio 
vc.rias sustancias capaces de reducir la resistencia
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de la  capa rectificadora , sin reducir correspondien­

temente la  resistencia  del elemento rec tificad o r en 

dirección hacia atrás.

Al poner en práctica e l invento, e l taño 

u tilizado , en e l caso de un elemento rec tificad or 

que comprenda una capa de selenio relativamente pu­

ro o contenga como adición óxido de selenio bOl*nen- 

te , puede contener hidróxido sódico o potásico ,ó± i- 

do o c^rlonato cé lc icos, Lárdeos o m íticos, un sulfu­

ro, celeniuro o cianuro alcalinos o-un fos fa to , s i l i ­

cato o borato a lca linos. Pueden emplearse también 

sales amónicas o amínicas sim ilares.

¡•Jntre otras sustancias que pueden añadirse 

a- selenio con óxido de selenio o sin é l,  para los  

fines, arriba indicados, figuren e l fluoruro, cloruro, 

bromuro y yodurp u óxidos o compuestos oxihalógenos 

de azufre o selen io, habiéndose hallado qUa resu l­

tan eficaces cantidades de estas sustancias en tan­

to por ciento muy pequeño. Cuando se tra ta  de e le ­

mentos rec tifieadores  que tienen capas que contienen 

estas sustancias añadida^, e l baño de líqu ido em­

pleado debe ser de c&racter mucho m̂ s a lca lino que 

cuando se trata  de elementos rectificadores  que con­

tienen linio amente «¡>elenio con óxido de selenio aña­

dido o formado, o sin é l.

£1 elemento rec tifica d o r producido segdn 

e l invento puede mejorarse aun mas por un periodo de 

tratamiento qie comprende e l paso por e l  elemento de

4
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una corriente e lé c tr ica  adecuada.

Por la  anterior descripción será evidente 

que e l invento consiste esencialmente en someter e l 

elemento rec tifica d o r , durante su fabricación, a la  

acción de un 'baño líqu ido de reacción alca lina, pues 

este tratamiento no solo sirve para aumentar la  re­

s istencia  en dirección hacia atrás 7  e l vo lta je  c r í ­

t ic o  del elemento, sino que permite incorporar a la  

Capa rec tificad ora  varias sustm ci s que en otro ca­

so serían inadmisibles por las razones arriba exp li­

cadas.

31 invento no se lim ita , pues, a ninguna 

composición especial del baño empleado n i a la adi­

ción de las sustancias mencionadas por vía  de ejem­

p lo , pues evidentemente pueden introducirse m odifi­

caciones en uno u otro respecto sin rebasar e l cam­

po de_ invento.

Esta so lic itu d , que corresponde a la  pre­

sentada en Francia e l 21 de septiembre de 1938, bajo 

e l número 4 3 5 . 654, se acoge a los beneficios del ar­

tícu lo  51 del vigente Estatuto de Propiedad Indus- 

tr  ia^ .

-o- IC 1 i  A - 0-

ños puntos de invención propia y nueva 

que se presentan para -ue sean objeto de esta pa­

tente de Invonc ión en España, por VEIETE años, son 

115 los sigu ientes:
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- Un procedimiento par» fabricar r e c t i­

ficadores de corriente alterna de la  clase descrita, 

segdn e l cual e l elemento rec tifica d o r , que compren­

de un cuerpo o capa rec tificadores  compuestos de se- 

lem o o que lo  contienen, se somete, durante un pe­

riodo de su fabricación, a un.tratamiento adicional 

consistente en sumergir e l elemento en un baño l í ­

quido o gaseoso de ta l naturaleza que efectúe una re ­

acción a lca lina con la  sustancia de la  capa r e c t i f i ­

cadora, ¿ara ü í propósito especificado,

¿2 - Un procedimiento segiin se reiv ind ica  

en e l  punto en e l oual se incorporan previc.men­

te a la  sustancia del cuerpo o capa rec tificadores , 

sustancias capaces de reducir la  res istencia  de lo s  

mismos, o e l vo lta je  c r ít ic o  que puede aplicarse 

permanentemente a l elemento rec tificad or, para e l 

propósito especificado.

32 - Un procedimiento según se reivindica 

en los puntos 18 o 2£., segln e l cual e l baño con­

tiene hidr óxido sódico o potásico, óxido o Carbona­

to cálcioos, bárioos o U t ic o s , un sulfuro, sele- 

niuro o cidiuro alcalinos o un fos fa to , s i l ic a to  o 

borato alcalinos, para e l propósito especificado,

42 - Un procedimiento cegifn se reivindica 

en eJ punto 22 ., en e l cual las sustancias añadidas 

a., se.-erio con Óxido de selenio o sin é l,  son Canti­

dades extraordinariamente pequeñas de fluoruro, c lo ­

ruro, bromuro y yoduro u óxidos o compuestos oxiha-
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lóganos d° azufre o selen io , p^ra e l propósito espe- 

o i f io ,  .do,

5? - Un procedimiento para fabricar elemen­

tos rectificadores  de selen io, virtualmente como se 

describe y pura e l propósito especificado.

62 - Mejoras en la fabricación de d isposi­

tivos  de conductibilidad asimót^ica.

Tal y como se ha descrito en la  Memoria 

que. antecede y con los fines que se han esp ec ifi­

cado.

ásta Memoria consta de s ie te  hojas e sc r i­

tas por une. sola cara.

Madrid, 2 6  SEPI. 1939
¿SO D3 LA VICTORIA
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